Semestr Il



Sylabus przedmiotu / modutu ksztatcenia

Nazwa przedmiotu/modutu ksztatcenia: | jozyk angielski Il

Nazwa w jezyku angielskim:

English 1l

Jezyk wyktadowy:

angielski (wspomagany jezykiem polskim)

Kierunek studiow, dla ktérego przedmiot jest oferowany: technologicznych

Inzynieria procesow

Jednostka realizujaca:

Centrum Jezykéw Obcych

Rodzaj przedmiotu/modutu ksztatcenia (obowigzkowy/fakultatywny):

obowigzkowy

Poziom modutu ksztatcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiow:

drugi

Semestr:

trzeci

Liczba punktéw ECTS: 4

Imie i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr inz. Maria Markowska

Imie i nazwisko prowadzacych zajecia: angielskiego

Mgr Stanistaw Czajka nauczyciele jezyka

Zatozenia i cele przedmiotu:

Osiggniecie jezykowej kompetencji
komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ Rady

Europy.
Symbol
Symbol f efektu
efektu Efekt uczenia sie: WIEDZA kierunkowe
go
Student zna stownictwo i struktury gramatyczne niezbedne do skutecznej
W_01 komunikacji jezykowej w roznorodnych sytuacjach zycia codziennego i
zawodowego, zgodnie z tresciami modutu ksztatcenia.
Symbol
Symbol L 4 efektu
efektu Efekt uczenia sie: UMIEJETNOSCI kierunkowe
go
Student potrafi zrozumie¢ znaczenie gtéwnych watkéw przekazu K_Uo04
u_o01 zawartego w ztozonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne,
tgcznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalnosci.
U 02 Student potrafi formutowaé przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne K_Uo04
- dotyczgce tematdw ogdinych i specjalistycznych.
U _03 Student potrafi zdobywac informacje oraz udzielac ich. K_Uo04
U 04 Student potrafi bra¢ udziat w dyskusji, argumentowac, wyraza¢ aprobate i |K_U04, KU05

sprzeciw, negocjowac.




U 05 Student potrafi kontrolowaé swoje wypowiedzi pod wzgledem poprawnosci |K_U04
- gramatycznej i leksykalnej.
U_06 Student potrafi pracowac¢ samodzielnie z tekstem specjalistycznym. K_Uo04
U 07 Student potrafi wspétpracowac i pracowac w grupie, przyjmujac w niej K_U03
- rézne role.
Symbol
Symbol | Ecoyt uczenia sie: KOMPETENCJE SPOLECZNE il i
efektu kierunkowe
go
Student ma Swiadomosc¢ potrzeby znajomosci jezyka obcego w zyciu
K_01 , . . K_KO03
- prywatnym i przysztej pracy zawodowej; -

Forma i typy zajeé: konwersatorium

Wymagania wstepne i dodatkowe:

Umiejetnosé postugiwania sie jezykiem angielskim na poziomie ,Jezyk angielski I”.

Tresci modutu ksztatcenia:

Sprzedaz i zamoéwienia.

Firma a srodowisko.

Zarzgdzanie czasem.

Szkolenia.

Trendy w biznesie.

Teksty specjalistyczne o tematyce zwigzanej z kierunkiem studiow.

ook owbd=~

Literatura podstawowa:

Business Result, Kate Baade, Michael Duckworth, David Grant, Christopher Holloway, Jane Hudson,
John Hughes, Jon Naunton, Jim Scrivener, Rebecca Turner and Penny McLart, Oxford University Press

Literatura dodatkowa:

1. Teksty specjalistyczne z réznych zrédet: internet, prasa, publikacje naukowe, podreczniki
naukowe;

2. Stownik biznesu angielsko polski, polsko-angielski, J. Gordon, 2010, wyd. Kram;

3. Wielki stownik angielsko-polski / polsko-angielski, red. nauk. B. Lewandowska-Tomaszczyk, 2014,
PWN-OUP;

4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, red. J. Turnbull, 2010, OUP;

5. English Grammar in Use Intermediate, R. Murphy, 2014, CUP.

Planowane formy/dziatania/metody dydaktyczne:

Podejscie eklektyczne, umozliwiajgce indywidualizacje nauczania, czyli dostosowanie technik, form
pracy, typow zadan i tresci do danej grupy studentéw. Stosowane formy pracy to, miedzy innymi: praca w
parach (np.: odgrywanie rél, wymiana informaciji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwigzywanie
problemow, zebranie stownictwa itp.), praca indywidualna studentéw, czy tez nauczanie tradycyjne -
frontalne (prezentacja materiatu leksykalnego, zasad gramatycznych, tresci ilustracii itp.). Cwiczenia
wspomagane sg technikami multimedialnymi.




Sposoby weryfikacji efektow uczenia sie osigganych przez studenta:

Pisemne testy sprawdzajgce, ocenianie na biezgco zadan wykonanych w domu i w trakcie zaje¢ (w tym
wypowiedzi ustnych).

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie semestru na ocene na podstawie:

e co najmniej dwoch testéw sprawdzajgcych stopien opanowania wiedzy i umiejetnosci;
e jakosci wykonanych prac domowych oraz zadan na zajeciach;
e aktywnosci na zajeciach oraz frekwenciji.

Kryteria oceniania: 0-50% - niedostateczna (2,0); 51-60% - dostateczna (3,0); 61-70% - dostateczna
plus (3,5); 71-80% — dobra (4,0); 81-90% - dobra plus (4,5); 91-100% - bardzo dobra (5,0).

Bilans punktéw ECTS:

Studia stacjonarne

Aktywnos¢ Obcigzenie studenta
Udziat w konwersatorium 60 godz.
Samodzielne przygotowanie sie do zajeé 30 godz.
Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 10 godz.
Sumaryczne obcigzenie praca studenta 100 godz.
Punkty ECTS za przedmiot 4




Sylabus przedmiotu / modutu ksztalcenia

Nazwa przedmiotu/modutu ksztalcenia:

Materiatoznawstwo I

Nazwa w jezyku angielskim:

Science of Materials Il

Jezyk wykladowy:

Polski

InZzynieria proceséw

Kierunek studiow, dla ktérego przedmiot jest oferowany: technologicznych

Jednostka realizujgca:

Wydziat Nauk Scistych i Przyrodniczych

Rodzaj przedmiotu/modutu ksztatcenia (obowigzkowy/fakultatywny):

Obowigzkowy

Poziom modutu ksztatcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Pierwszego stopnia

Rok studiow:

Drugi

Semestr:

Trzeci

Liczba punktéw ECTS: |3

Imie i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Stawomir Zalewski

Imie i nazwisko prowadzacych zajecia:

Stawomir Zalewski, Arkadiusz Rudzki

Zalozenia i cele przedmiotu:

Zasadniczym celem jest zaznajomienie
studentéw z materiatami specjalnego
zastosowania i przygotowanie studentéw do
pracy w jednostkach gospodarki
wykorzystujgcych nowe materiaty. Celem
dydaktycznym przedmiotu Materiatoznawstwo |l
jest zapoznanie studentow z rodzajami
materiatéw specjalnego przeznaczenia, ich
budowa, wykazaniem zaleznosci miedzy budowag
materiatu a jego wtasnosciami uzytkowymi.
Przedstawienie mozliwosci ich zastosowan w
réznych gateziach przemystu. Studenci
zapoznajg sie z podstawowymi metodami badan
wiasnosci materiatow specjalnego przeznaczenia
oraz sposobami konstrukcji niektorych urzgdzen.

Symbol
Symbol i efektu
efektu Efekt uczenia sie: WIEDZA Kierunkowe
go
Student ma wiedze na temat materiatéw o wyjgtkowych wtasnosciach
. . . . g K_Wo04,
W_01 uzytkowych, zna ich rodzaje, budowe, otrzymywanie, wtasnosci fizyczne, K W09
mechaniczne, zastosowanie. -




Student zna metody badan materiatéw specjalnego przeznaczenia w

W_02 zaleznosci od ich rodzaju. K_W09
W 03 Student ma wiedze na tgmat konstrukcji urzgdzen z wykorzystaniem K_W08
nowoczesnych materiatow.
Student zna nazewnictwo chemiczne i uzytkowe materiatéw. Student zna
: o A . K_Wo09,
wW_04 problemy zwigzane z recyklingiem materiatow jak rowniez gotowych K W13
wyrobow. -
Symbol
Symbol C . 4 efektu
efektu Efekt uczenia sie: UMIEJETNOSCI kierunkowe
go
Student potrafi okresli¢ wptyw zaleznosci budowy materiatu na jego
e . o e K_U09,
U 01 wiasnosci fizyko-chemiczne i uzytkowe oraz przewidzie¢ jego K_U 12
zastosowanie. -
Student potrafi oceni¢ przydatnos¢ danego materiatu do konstrukcji
u_02 ; K_U19
- kohcowego produktu. -
Student potrafi sporzgdzi¢ samodzielnie dokumentacje odnos$nie
u_o03 . . K_U14
- zastosowan danego materiatu -
U 04 Stude.nt potrafi oceni¢ warunki bezpieczenstwa stosowania danego K U22
- materiatu. _
Potrafi pracowaé zespotowo; potrafi mysle¢ i dziata¢ w sposob K_U03,
u_o05 N
- przedsiebiorczy. K_U18
Symbol
Symbol | gt uczenia sie: KOMPETENCJE SPOLECZNE BT
efektu kierunkowe
go
K_01 Zna ograniczenia wlasnej wiedzy i rozumie potrzebe samodzielnego K_KO03

ksztatcenia.

Forma i typy zajec¢:

wyktad (15 godzin), éwiczenia laboratoryjne (30 godzin)

Wymagania wstepne i dodatkowe:

Znajomos¢ podstaw materiatoznawstwa.

Tresci modutu ksztatcenia:

Wyktady:

Materiaty inteligentne — podziat materiatow inteligentnych i charakterystyka poszczegdélnych grup
materiatow inteligentnych i ich liczne zastosowania. Zwigzki z pamiecig ksztattu, jako jedna z grup
zwigzkdéw inteligentnych, metaliczne i polimerowe, budowa, wiasnosci i aplikacyjnosc. Konstrukcja
urzgdzen z udziatem tych materiatéw. Materiaty nanokrystaliczne — wyjasnienie dlaczego postac
,nano” , rodzaje stosowanych materiatéw w postaci ,nano”, sposoby otrzymywania nanomateriatéw,
wiasnosci fizyczne i uzytkowe materiatdw nanokrystalicznych, zastosowania w réznych gateziach
gospodarki. Konstrukcja urzgdzen z uzyciem nanomateriatow. Materiaty ciektokrystaliczne, budowa,
rodzaje, zjawisko mezomorfizmu i polimorfizmu, fazy o szczegdlnych wiasnosciach aplikacyjnych,
zastosowania. Konstrukcja urzgdzen z wykorzystaniem ciektych krysztatéw. Metamateriaty,




charakterystyka wtasnosci fizycznych i uzytkowych, otrzymywanie, budowa urzadzen z
wykorzystaniem metamateriatéw. Materiaty o specyficznych wiasnosciach wykorzystywane w

uzytkowe koncowych wyrobdw.
Cwiczenia laboratoryjne:
Okreslenie stabilnosci termicznej materiatdw. Wyznaczanie czasu starzenia sie materiatow. Analiza
tekstur metodg lokalnego uporzadkowania domen krystalicznych. Okreslenie polimorfizmu
materiatéw réznymi metodami. Okreslenie wptywu podioza na rodzaj uporzadkowania molekut w
komérkach pomiarowych wykorzystywanych do konstrukcji display. Wyznaczanie parametrow
wytrzymatosciowych materiatow inteligentnych. Okreslenie wptywu rodzaju podtoza komérek
pomiarowych na wtasnosci uzytkowe materiatow.

medycynie, przemysle widkienniczym, papierniczym stosowane, jako dodatki poprawiajgce wtasnosci

Literatura podstawowa:

1. W. Kubinski, Materiatoznawstwo. Tom Il. Materiaty do okreslonych zastosowan w réznych
dziedzinach techniki. Akademia Goérniczo-Hutnicza, Krakéw 2012
2. Z.Brzozowski, W. Szlezyngier, Tworzywa sztuczne: chemia, technologia wytwarzania,

Oswiatowe FOSZE, Rzeszéw 2015

3. R.W. Kelsall, .W. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, PWN, Warszawa 2008

4. L. Cademartiri, G.A. Ozin, Nanochemia: podstawowe koncepcje, PWN, Warszawa 2011

5. K. Kurzydtowski, M. Lewandowska, Nanomateriaty inzynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne,
PWN, Warszawa 2010

6. J.Zmija, J. Zielinski, J.Parka, E. Nowinowski-Kruszelnicki, Displeje ciektokrystaliczne: Fizyka.
Technologia. Zastosowanie, PWN, Warszawa 1993

wiasciwosci, przetwdérstwo, zastosowanie.Tom 2, Polimery specjalne i inzynieryjne, Wydawnictwo

Literatura dodatkowa:

1. J. B. Pendry, D.R. Smith, Supersoczewki, Swiat Nauki, sierpien 2006, str. 46-53

2. G. Derfel, Podstawy fizyki ciektych krysztatéw, skrypt IF Pt, t6dz 2010.

3. S. Suzuki (Ed.) Syntheses and Applications of Carbon Nanotubes and Their Composites, InTech,
2013

4. D.R. Smith, J. B. Pendry, M. C. K. Wiltshire, “Metamaterials and negative refractive index,”
Science, 305, 788 — 792 (2004)

5. G. V. Eleftheriades, K. Balmain, Metamaterials: fundamental principles and applications, Wiley-
IEE Press, 2005

Planowane formy/dziatania/metody dydaktyczne:

Wyktad: konwencjonalny, problemowy, wspomagany technikami multimedialnymi.

Cwiczenia: z wykorzystaniem konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod laboratoryjnych.

Sposoby weryfikacji efektéow uczenia sie osigganych przez studenta:

Efekty uczenia sie bedg sprawdzane na kolokwiach czgstkowych w ramach ¢wiczeh laboratoryjnych
oraz na pisemnym kolokwium zaliczeniowym obejmujgcym materiat z wyktadow (w formie testu).

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu — wykonanie wszystkich ¢wiczen laboratoryjnych oraz
speftnienie ponizszych warunkéw:




1. zaliczenie ¢wiczen laboratoryjnych na podstawie pisemnych kolokwiow czgstkowych (maksymalnie
mozna uzyskac¢ 40 pkt); ocenianie w/g Regulaminu studiéw

2. zaliczenie koncowego kolokwium z wyktadéw (w formie testu; maksymalnie mozna uzyskac 60 pkt) i
uzyskanie fgcznie z ¢wiczen i wykltadéw minimum 51 pkt (ocenianie w/g Regulaminu studiéw).

Poprawy:

Mozliwo$¢ dwukrotnej poprawy catosci materiatu z ¢wiczen w sesji poprawkowej. Mozliwos¢
dwukrotnego poprawienia oceny z kolokwium z wyktadow w sesji poprawkowe;j.

Ocena koncowa z przedmiotu, w zaleznosci od sumy uzyskanych punktéw (maksymalnie 100 pkt) jest

nastepujgca
(w nawiasach ocena wg skali ECTS):

e 0 -50 pkt: niedostateczna (F),

e 51 -60 pkt: dostateczna (E),

e 61 —70 pkt: dostateczna plus (D),
e 71 -280 pkt: dobra (C),

e 81 —90 pkt: dobra plus (B),

e 91 -100 pkt: bardzo dobra (A).

Bilans punktow ECTS:

Studia stacjonarne

Aktywnos¢é Obcigzenie studenta

Udziat w wykfadach 15 godzin
Udziat w ¢wiczeniach 30 godzin
Udziat w konsultacjach z przedmiotu 5 godzin

Samodzielne przygotowanie sie do éwiczen 15 godzin
Samodzielne przygotowanie sie do zaliczenia 10 godzin
Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 75 godzin
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS




Sylabus przedmiotu / modutu ksztalcenia

Nazwa przedmiotu/modutu ksztatcenia: |pmiernictwo

Nazwa w jezyku angielskim: [Metrology
Jezyk wyktadowy: |POISKi

Inzynieria procesow
Kierunek studiéw, dla ktérego przedmiot jest oferowany: technologicznych

Jednostka realizujaca:

Wydziat Nauk Scistych i Przyrodniczych

Rodzaj przedmiotu/modutu ksztatcenia (obowigzkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modutu ksztatcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiow:

Drugi

Semestr:

trzeci

Liczba punktéw ECTS: 3

Imie i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Marek Situszyk

Imie i nazwisko prowadzacych zajecia:

dr Marek Situszyk

Zatozenia i cele przedmiotu:

inzynierskich.

W technice pomiarowej zaprezentowane
zostang uktady i przyrzady do pomiaru
podstawowych wielkosci elektrycznych.
Omowione zostang przede wszystkim techniki
pomiarow cyfrowych i przyrzady systemowe. W
trakcie realizacji przedmiotu w formie zajec
laboratoryjnych student nabywa umiejetnosci

Symbol
Symbol . efektu
efektu Efekt uczenia sie: WIEDZA kierunkow
ego
Student zna i rozumie zagadnienia niezbedne do pomiaru podstawowych [K_W02
w_01 wielkosci fizycznych, analizy zjawisk fizycznych i rozwigzywania zagadnien
technicznych.
Student zna i rozumie zagadnienia niezbedne do pomiaru podstawowych [K_W02
wielkosci fizycznych w oparciu o ich prawa zrédta i rodzaje bteddw,
W_02 . o o )
- statystyczna metoda szacowania btedow/niepewnosci, rozktad btedéw
Gaussa, szacowanie btedow/ niepewnosci metoda rézniczki zupetnej.
W_03 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu fizyki technicznej. |K_W03
Student zna i rozumie wybrane zagadnienia oraz metody obliczeniowe z  |[K_W03
W_04 . . .
- zakresu drgan uktadéw mechanicznych.
W_05 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki. K_W10




W 06 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu metrologii i K_W12
- systemow pomiarowych.
Symbol
Symbol s 4 efektu
efektu Efekt uczenia sie: UMIEJETNOSCI kierunkow
ego

u_o01 Student potrafi planowac i przeprowadzac eksperymenty, interpretowac K_U08
uzyskane wyniki i wycigga¢ wnioski.

U_02 Student potrafi planowac i przeprowadzac¢ i symulacje komputerowe, K_U08
interpretowac uzyskane wyniki i wycigga¢ wnioski.

U _03 Student potrafi prowadzi¢ pomiary podstawowych wielkoéci fizycznych, K_U09
analizy zjawisk fizycznych i rozwigzywaé¢ zagadnienia techniczne w oparciu
o prawa fizyki.

u_o04 Student potrafi postugiwac sie aparaturg pomiarowg, metrologia K_U16
warsztatowg i metodami szacowania btedéw pomiaru i dokonywacé ich
krytycznej analizy.

U_05 Student potrafi ocenia¢ przydatnosc¢ rutynowych metod i narzedzi K_U19
stuzgcych do rozwigzania prostego zadania inzynierskiego o charakterze
praktycznym oraz wybrac¢ i zastosowac¢ wlasciwg metode i narzedzia.

Symbol
Symbol s efektu
Efekt uczenia sie: KOMPETENCJE SPOLECZNE .
efektu kierunkow
ego
K 01 Student jest gotow do przestrzegania zasad uczciwosci intelektualnej w K_KO01
- dziataniach wiasnych i innych oséb; postepuje etycznie.

K 02 Student jest gotow do samooceny wiasnych kompetenciji i doskonalenia K_KO03
- swoich kwalifikacji zawodowych.

K 03 Student jest gotow do myslenia i dziatania w sposdb samodzielny i K_K04

przedsiebiorczy; wykazuje sig inicjatywa.

Forma i typy zaje¢:

wyktad (15 godz.), laboratorium (30 godz.)

Wymagania wstepne i dodatkowe:

1. Znajomos¢ Matematyki I.
2. Znajomos$¢ Podstaw Fizyki
3. Znajomosc¢ Fizyki Technicznej

Tresci modutu ksztalcenia:

System jednostek SI. Jednostki pochodne, krotnos¢ jednostek, wzorce jednostek elektrycznych i
czasu, organizacja dziatania GUM. Elementy teorii btedéw. Zrédta i rodzaje btedéw, statystyczna
metoda szacowania btedéw/niepewnosci, rozklad btedéw Gaussa, szacowanie btedéw/ niepewnosci
metoda rézniczki zupetnej. Podstawowe mierniki analogowe. Zakres pomiarowy, rozdzielczosc¢ i
klasa przyrzgdu, mierniki elektromechaniczne, inne typy miernikéw analogowych. Mostki i uktady
kompensacyjne. Mostek stato i zmiennoprgdowy, uktady kompensacyjne i komparacyjne. Pomiary
cyfrowe. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe, przetwarzanie cyfrowo-analogowe, woltomierz cyfrowy i




multimetr. Mierniki czestotliwosci i generatory funkcyjne. Mierniki czestotliwos$ci, pomiary czasu,
generatory funkcyjne.

Oscyloskopy. Dziatanie oscyloskopu analogowego, oscyloskop cyfrowy, analiza matematyczna
zarejestrowanych przebiegéw. Czujniki klasyczne. Pomiary wielkosci nieelektrycznych, tensometry,
czujniki akustyczne i temperaturowe. Detektory. Fale akustyczne i elektromagnetyczne, detektory
ultradzwiekowe, detektory optyczne. Komputerowe systemy pomiarowe. Czujniki inteligentne,
rejestratory, interfejsy.

Literatura podstawowa:

1. J. Taylor, Wstep do analizy btedu pomiarowego, PWN, Warszawa 2011.
2. JW. Nawrocki, Komputerowe systemy pomiarowe, WKL, Warszawa 2007.
3. S. Tumanski, Technika pomiarowa, WNT, Warszawa 2007.

Literatura dodatkowa:

1. Marcyniuk, Podstawy miernictwa elektrycznego, Wyd. Pol. SI., Gliwice, 2002.
2. J. Dusza, Podstawy miernictwa, Wyd. PW, Warszawa, 2007
3. J. Parchanski, Miernictwo Elektryczne i Elektroniczne, WSIiP, Warszawa, 1995

Planowane formy/dziatania/metody dydaktyczne:

Wykfad tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, éwiczenia laboratoryjne.

Sposoby weryfikacji efektéw uczenia sie osigganych przez studenta:

Efekty ksztatcenia oraz w zakresie kompetencji sg sprawdzane w trakcie ¢wiczen laboratoryjnych,
Efekty w zakresie wiedzy weryfikowane sg w trakcie egzaminu.

Forma i warunki zaliczenia:

1. Maksymalna liczba punktéw mozliwa do uzyskania w ramach catego kursu z przedmiotu wynosi
100 pkt. na co skfadajg 50 pkt. z laboratorium i 50 pkt. z egzaminu.

2. Warunkiem przystgpienia do egzaminu jest wykonanie 12 ¢éwiczen laboratoryjnych opracowanie
sprawozdan, zaliczenie wejsciowek i uzyskanie minimum 25 pkt.

3. W przypadku wiekszej liczby nieobecnosci spowodowanych chorobg lub innymi
udokumentowanymi powodami student moze omawiany na ¢wiczeniach materiat zaliczy¢ na
konsultacjach a brakujgc ¢wiczenia laboratoryjne wykonaé w dodatkowym terminie lub z inng
grupa.

4. W przypadku nie uzyskania potrzebnej do przystgpienia do egzaminu liczby punktéw studentom
przystuguje prawo do dwéch kolokwiow poprawkowych oraz uzupetnienie brakujgcych ¢éwiczenh
laboratoryjnych. Pierwsze z nich odbywac sie bedzie w trakcie zaje¢ w semestrze, drugie zas w
sesji egzaminacyjnej.

5. Ocena koncowa z przedmiotu, w zaleznosci od sumy uzyskanych punktéw bedzie wyliczana
nastepujgco (w nawiasach ocena wg skali ECTS):

e 0 - 50 pkt: niedostateczna (F),

e 51 -60 pkt: dostateczna (E),

e 61— 70 pkt: dostateczna plus (D),
e 71 —280 pkt: dobra (C),

e 81 —90 pkt: dobra plus (B),

e 91 -100 pkt: bardzo dobra (A).




Bilans punktow ECTS:

Studia stacjonarne

Aktywnos¢ Obcigzenie studenta

Udziat w wykfadach 15 godz.
Udziat w ¢wiczeniach laboratoryjnych 30 godz.
Udziat w konsultacjach z przedmiotu 5 godz.

Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen 10 godz.
Z;zzygrc])itr?i\évanie sie do egzaminu i obecnos¢ na 15 godz.
Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 75 godz.
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS




Sylabus przedmiotu / modutu ksztalcenia

Nazwa przedmiotu/modutu ksztatcenia: |E|ektronika

Nazwa w jezyku angielskim: |- ectronics
Jezyk wykfadowy: [POISKi

InZzynieria procesow
Kierunek studiow, dla ktérego przedmiot jest oferowany: technologicznych

Jednostka realizujaca: Wydziat Nauk Scistych i Przyrodniczych

Rodzaj przedmiotu/modutu ksztatcenia (obowiazkowy/fakultatywny): obowigzkowy

Poziom modutu ksztatcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszego stopnia

Rok studiow: |drudi

Semestr: |l/Z&C

Liczba punktéw ECTS: 4

Imig i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Renata Modzelewska -tagodzin

dr Marek Situszyk, dr Renata Modzelewska -
Imie i nazwisko prowadzacych zajecia: tagodzin

Celem przedmiotu jest pokazanie zwigzku
pomiedzy fizykg a elektrotechnikg i elektronikg

Poznanie elektrotechniki i elektroniki w zakresie
Zatozenia i cele przedmiotu: niezbednym do opisu i analizy
nieskomplikowanych uktadéw elektryczno-
elektronicznych. Poznanie podstawowych zasad
bezpiecznej obstugi urzgdzen elektronicznych .

Symbol
Symbol . efektu
efektu Efekt uczenia sie: WIEDZA kierunkoweg
o
Zna i rozumie jaki jest zwigzek pomiedzy fizyka, a elektrotechnika, K_W08
W_01 o . .
- elektronikg i wspotczesng technika.
Zna i rozumie wiedze z zakresu elektrotechniki i elektroniki, niezbedng do |K_W08
W_02 o . . . ;
- opisu i analizy nieskomplikowanych uktadéw elektrycznych.
W 03 Zna i rozumie zasady dziatania podstawowych urzgdzenh elektrycznych K_Wo08
- oraz uktadow elektronicznych.
W 04 Zna i rozumie podstawowe zasady bezpiecznej obstugi urzgdzen K_W11
- elektrycznych.
Symbol | et uczenia sie: UMIEJETNOSCI Symbol
efektu efektu




kierunkoweg
o
U _01 Potrafi przeprowadzi¢ analize prostego obwodu elektrycznego. K_U13
U_02 Potrafi sformutowa¢ matematyczne réwnania obwodu elektrycznego i K_U06
zinterpretowac otrzymane rozwigzania.
U_03 Potrafi czyta¢ oraz tworzy¢ graficzng dokumentacje techniczng (rysunki, [(K_U18
schematy, wykresy), réwniez z wykorzystaniem wspomagania
komputerowego.
U_04 Potrafi wykonaé podstawowe pomiary w obwodach elektrycznych i K_U07
uktadach elektronicznych.
U_05 Potrafi opracowac¢ wyniki pomiaréw oraz sporzadzi¢ sprawozdanie z K_U15
przeprowadzonych pomiaréw, badan i obserwacji
Symbol
Symbol L efektu
Efekt uczenia sie: KOMPETENCJE SPOLECZNE .
efektu kierunkoweg
o
Jest gotéow do podnoszenia swoich kwalifikacji z poszanowaniem K_KO01 ; K_KO03
K_01 wtasnosci intelektualnej w dziataniach wtasnych oraz innych; postepuje
etycznie.
K_02 Jest gotow do samodzielnego mys$lenia i dziatania, wykazuje sie inicjatywa |K_K04

Forma i typy zajeé:

wyktad (15 godz.), ¢wiczenia (15 godz.), laboratorium (30 godz.)

Wymagania wstepne i dodatkowe:

1.
2.
3.

Zaliczenie Matematyki |
Zaliczenie Podstaw Fizyki
Zaliczenie Elektrotechniki

Tresci modutu ksztatcenia:

1.
2.
3.

9.

Budowa potprzewodnikdw, modelowanie, wiasciwosci i ich przewodnictwo elektryczne.
Podstawowe pojecia, modele elektryczne, wiasnosci i parametry elementow elektronicznych
Diody, tranzystory bipolarne, tranzystory, unipolarne, tyrystory — zasada dziatania i podstawowe
parametry.

Podstawowe uktady prostownikéw i stabilizatoréw, ich parametry robocze, wspotczynniki
stabilizaciji.

Podstawowe ukfady wzmacniajgce i ich zastosowania. Uktady pracy, modele obwodowe,
parametry robocze, charakterystyki czestotliwosciowe, zastosowania.

Wzmacniacze operacyjne — podstawowe wiasnosci i parametry, liniowe i nieliniowe zastosowania
wzmacniaczy operacyjnych (uktady pracy, parametry).

Podstawowe ukfady sprzezenia zwrotnego.

Podstawowe uktady generacyjne i ich zastosowania. Rodzaje generatoréw, sposoby wzbudzania
drgan, parametry generatoréw, warunki generaciji.

Bramki logiczne- podstawy techniki cyfrowej

10. Uktady scalone. Technologia ich wytwarzania.




Literatura podstawowa:

1. U. Tietze, Ch. Schenk: ,Uklady potprzewodnikowe”, WNT, Warszawa 2009.

2. S. Kuta. Przyrzady potprzewodnikowe i uktady elektroniczne cz. i ll. Wyd. AGH, Krakéw 2000.
3. J. Kalisz: Podstawy elektroniki cyfrowej. WKL, Warszawa 2007 .

4. W. Marciniak. Przyrzady pétprzewodnikowe i uktady scalone, WNT, Warszawa 1984

Literatura dodatkowa:

1. P. Horowitz, W. Hill: Sztuka Elektroniki, WKt., Warszawa, 2009.

2. M. Rusek, J. Pasierbinski, Elementy i uklady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach WNT,
Warszawa, 2009

3. M. Polowczyk. Elementy i przyrzady potprzewodnikowe, WKL, 2004.

Planowane formy/dziatania/metody dydaktyczne:

Wyktad tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, éwiczenia laboratoryjne.

Sposoby weryfikacji efektow uczenia sie osigganych przez studenta:

Efekty ksztatcenia oraz w zakresie kompetencji sg sprawdzane w trakcie ¢wiczen laboratoryjnych,
Efekty w zakresie wiedzy weryfikowane sg w trakcie egzaminu.

Forma i warunki zaliczenia:

1. Maksymalna liczba punktow mozliwa do uzyskania w ramach catego kursu z przedmiotu wynosi 100
pkt. na co sktadajg 50 pkt. z laboratorium i 50 pkt. z egzaminu.

2. Warunkiem przystgpienia do egzaminu jest wykonanie 12 ¢wiczen laboratoryjnych opracowanie
sprawozdan, zaliczenie wejsciowek i uzyskanie minimum 25 pkt.

3. W przypadku wiekszej liczby nieobecnosci spowodowanych chorobg lub innymi udokumentowanymi
powodami student moze omawiany na ¢wiczeniach materiat zaliczy¢ na konsultacjach a brakujgc
¢wiczenia laboratoryjne wykona¢ w dodatkowym terminie lub z inng grupa.

4. W przypadku nie uzyskania potrzebnej do przystgpienia do egzaminu liczby punktéw studentom
przystuguje prawo do dwoch kolokwiow poprawkowych oraz uzupetnienie brakujgcych ¢wiczen
laboratoryjnych. Pierwsze z nich odbywac sie bedzie w trakcie zaje¢ w semestrze, drugie zas w
sesji egzaminacyjne;.

5. Ocena kohcowa z przedmiotu, w zaleznosci od sumy uzyskanych punktéw bedzie wyliczana
nastepujgco (w nawiasach ocena wg skali ECTS):

e 0 - 50 pkt: niedostateczna (F),

e 51 -060 pkt: dostateczna (E),

e 61 —70 pkt: dostateczna plus (D),
e 71 -280 pkt: dobra (C),

e 81 —90 pkt: dobra plus (B),

e 91 -100 pkt: bardzo dobra (A).

Bilans punktow ECTS:

Studia stacjonarne




Aktywnos¢ Obcigzenie studenta

Udziat w wyktadach 15 godz.

Udziat w ¢wiczeniach 15 godz.

Udziat w ¢éwiczeniach laboratoryjnych 30 godz.

Udziat w konsultacjach z przedmiotu 8 godz.

Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen 10 godz.
Samodzielne wykonywanie sprawozdan 10 godz.
Zézzgg:;)it;vevanie sie do egzaminu i obecno$¢ na 12 godz.
Sumaryczne obcigzenie praca studenta 100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS




Sylabus przedmiotu / modutu ksztalcenia

Nazwa przedmiotu/modutu ksztatcenia: |Rgwnania rézniczkowe

Nazwa w jezyku angielskim: Differential equations

polski

Jezyk wyktadowy:

Kierunek studiow, dla ktérego przedmiot jest oferowany:

Inzynieria procesow
technologicznych

Jednostka realizujaca: Wydziat Nauk Scistych i Przyrodniczych

Rodzaj przedmiotu/modutu ksztatcenia (obowigzkowy/fakultatywny):

obowigzkowy

Poziom modutu ksztatcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiow: |drudi

Semestr:

trzeci

Liczba punktéw ECTS: 3

Imie i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Beata Medak

Imie i nazwisko prowadzacych zajecia:

dr Beata Medak

Zatozenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentow

Z podstawowymi typami rownanh rézniczkowych,
metodami ich rozwigzywania oraz przyktadami
zastosowan w réznych dziedzinach nauki.

Symbol
Symbol L efektu
efektu Efekt uczenia sie: WIEDZA kierunkowe
go
W_01 Student zna podstawowe pojecie zwigzane z rownaniami réozniczkowymi. |K_W01
W 02 S'tl.Jd.ent zna podstawowe typy i metody rozwigzywania rownan K_W01
rézniczkowych zwyczajnych.
Symbol
Symbol s 4 efektu
efektu Efekt uczenia sie: UMIEJETNOSCI kierunkowe
go
u_o01 Student potrafi rozwigzywa¢ wybrane réwnania rézniczkowe zwyczajne K_U07
oraz potrafi stosowa¢ je w typowych zagadnieniach praktycznych.
Uu_02 Student potrafi utozyé réwnanie rézniczkowe dla prostych zagadnien K_Uo07,
technicznych, rozwigzac je i przeanalizowa¢ otrzymane rozwigzania. K_U19
Symbol
Symbol S efektu
Efekt uczenia sie: KOMPETENCJE SPOLECZNE .
efektu kierunkowe
go




K_01 Student jest gotow do przestrzegania zasad uczciwosci intelektualnej. K_KO01

wyktady (15 godzin), ¢wiczenia (15 godzin)

Forma i typy zajeé:

Wymagania wstepne i dodatkowe:

Umiejetnos¢ postugiwania sie jezykiem analizy matematycznej. Znajomos¢ podstaw teorii rachunku
rézniczkowego i catkowego. Znajomos¢ podstaw algebry liniowe;.

Tresci modutu ksztalcenia:

1. Rdéwnania rézniczkowe zwyczajne rzedu pierwszego: przyktady i pojecia wstepne;
zagadnienie Cauchy’ego; twierdzenie o istnieniu i jednoznacznosci; interpretacja
geometryczna.

2. Metody rozwigzywania podstawowych typow réwnan rzedu pierwszego: rownania o
zmiennych rozdzielonych, rownania jednorodne, réwnania liniowe, rownania Bernoulliego.

3. Réwnania rézniczkowe zwyczajne rzedu drugiego. Przyktady zagadnien prowadzacych do
réwnan rdézniczkowych rzedu drugiego. Zagadnienie Cauchy’ego i jego interpretacja
geometryczna. Réwnania sprowadzalne do rownan rzedu pierwszego.

4. Rownia rézniczkowe liniowe rzedu n o statych wspétczynnikach (w szczegolnosci dla n = 2).
Wielomian charakterystyczny i uktad fundamentalny rozwigzan.

5. Uktady rownan rézniczkowych liniowych. Uktady o statych wspoétczynnikach. Wielomian
charakterystyczny, rownanie charakterystyczne.

6. Uktady nieliniowe rownan rézniczkowych. Catki pierwsze.

7. Przyktady zastosowania rownan rézniczkowych i uktadéw rownan w naukach technicznych.

Literatura podstawowa:

1. Krysicki W., Wtodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, T. Il, PWN, Warszawa 2006

2. Gewert M., Skoczylas Z., Réwnania rézniczkowe zwyczajne. Teoria, przyktady, zadania.
Oficyna Wydawnicza GiS, Wroctaw 2011

3. Matwiejew N.M., Metody catkowania rownan rézniczkowych zwyczajnych, PWN, Warszawa
1970

Literatura dodatkowa:

1. McLachlan N.W., Réwnania rézniczkowe zwyczajne nieliniowe w fizyce i naukach
technicznych, PWN, Warszawa 1964
2. Muszynski J., Myszkis A. D., Rownania rézniczkowe zwyczajne, PWN, Warszawa 1984

Planowane formy/dziatania/metody dydaktyczne:

Wykfad tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, éwiczenia rachunkowe.

Sposoby weryfikacji efektéw uczenia sie osigganych przez studenta:

Wszystkie efekty bedg sprawdzane na kolokwium zaliczeniowym.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyzej dwie nieusprawiedliwione nieobecnosci na
¢wiczeniach i uzyskanie co najmniej 51 % punktéw z kolokwium zaliczeniowego.

Procentowy zakres ocen (w nawiasach ocena wg skali ECTS):




e 91-100% — bdb (A),
e 81-90% —db+ (B),
e 71-80% —db (C),

e 61-70% —dst+ (D),
e 51-60% — dst (E),

e 50-0% — ndst (F).

Poprawy:

Jedna poprawa kolokwium.

Bilans punktow ECTS:

Studia stacjonarne

Aktywnosé Obcigzenie studenta

Udziat w wyktadach 15 godz.
Udziat w ¢wiczeniach 15 godz.
Udziat w konsultacjach z przedmiotu 5 godz.

Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen 20 godz.
Samodzielne przygotowanie sie do kolokwium 20 godz.
Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 75 godz.
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS




Sylabus przedmiotu / modutu ksztatcenia

Nazwa przedmiotu/modutu ksztatcenia: Bazy danych

Nazwa w jezyku angielskim:

Database

Jezyk wykladowy: polsKi

Kierunek studiow, dla ktérego przedmiot jest oferowany:

Inzynieria procesow
technologicznych

Jednostka realizujaca:

Wydziat Nauk Scistych i Przyrodniczych

Rodzaj przedmiotu/modutu ksztatcenia (obowigzkowy/fakultatywny): obowigzkowy
Poziom modutu ksztatcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszego stopnia
Rok studiow: drugi

Semestr: trzeci

Liczba punktéw ECTS: 4

Imie i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. Andrzej Barczak

Imie i nazwisko prowadzacych zajecia: Mgr Dariusz Rucinski, Mgr Wojciech Nabiatek
Celem przedmiotu jest wprowadzenie do
problematyki baz danych i wykorzystania jezyka
SQL w przetwarzaniu baz danych.

Zatozenia i cele przedmiotu: W toku zajeé laboratoryjnych realizacja zadania o
charakterze projektu. Zamieszczanie na stronach
internetowych zagadnien teoretycznych i zadan
¢wiczeniowych.

Symbol
STl Efekt uczenia si¢: WIEDZA efektu
efektu .
kierunkowego
Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych,
wykorzystywanych modeli, projektowania relacyjnych baz danych i
wW_01 . . f : ol . : K_W07
- jezykoéw zapytan oraz orientuje sie w obecnym stanie oraz najnowszych -
trendach rozwojowych i standardach z zakresu baz danych
Symbol 4 Sirloe
Efekt uczenia sie: UMIEJETNOSCI efektu
efektu .
kierunkowego
Potrafi pozyskiwac¢ informacje na temat relacyjnych baz danych z
literatury oraz innych zrédet, w tym zwlaszcza internetowych; potrafi
u_o1 : . . . e ", . K_Uo1
integrowaé uzyskane informacje, dokonywac ich interpretacji, a takze
wycigga¢ wnioski oraz formutowac i uzasadnia¢ opinie
U_02 Potrafi zaprOJektowgc, zaimplementowaC oraz przetestowaé prosty| K_U06, K_U14
bazodanowy system informatyczny,
u_03 Potrafi pracowa¢ indywidualnie i w zespole K_U03
Symbol Symbol
Efekt uczenia sie: KOMPETENCJE SPOLECZNE efektu
efektu .
kierunkowego|
Jest gotow do podejmowania decyzji i krytycznej oceny wiasnych
K 01 rozwigzan w rozwigzywaniu zadan projektowych z zakresu relacyjnych K K03
- baz danych i uznania znaczenia wiedzy w rozwigzywaniu zadan -




Nazwa przedmiotu/modutu ksztatcenia: Bazy danych

projektowych z zakresu relacyjnych baz danych oraz krytycznie potrafi
oceni¢ swoje dziatania

Jest gotow do myslenia i dziatania w sposdb samodzielny i

K_02 przedsiebiorczy w rozwigzywaniu zadan projektowych z zakresu K_K04

relacyjnych baz danych

Forma i typy zajec¢: wyktady (30 godzin), ¢wiczenia laboratoryjne (30 godzin)

Wymagania wstepne i dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w zajeciach jest wczesniejsze uzyskanie zaliczenia z nastepujgcych

przedmiotow: 1. Matematyka | i Il 2. Programowanie

lub znajomos¢ literatury obowigzujgcej w tych przedmiotach.

Tresci modutu ksztalcenia:

1.

10.

11.

12.

Podstawowe pojecia baz danych. Definicja i rodzaje baz danych. Obiekty i zwigzki, system bazy
danych. Modele danych, model danych jako architektura; Funkcje zarzgdzania bazg danych,
system zarzgdzania bazg danych. Projektowanie baz danych, jezyki baz danych. Wiasciwosci baz
danych, korzysci stosowania baz danych. Zapoznanie ze srodowiskiem MySQL.*

Relacyjny model danych. Definicja relaciji, atrybuty/dziedzina i schemat relacji. Wtasciwosci relaciji,
przykfady relacji. Klucze relaciji, typy zwigzkdéw (relacji). Typy i stopien uczestnictwa, diagramy
zwigzkéw. Putapki potaczen. Przeksztatcanie diagramu E - R w schemat relacji. Zapytania
wybierajgce cz. |.

Relacyjny model danych, cd. Integracja schematu relacji. Integracja danych. Reguty integralnosci
wewnetrznej. Wiezy propagacji. integralno$¢ dodatkowa. postulaty Codda. Zapytania wybierajgce
cz. Il

Hierarchiczny i sieciowy model danych. Struktura danych. Relacje/powigzania. Operowanie
danymi. Integralnos¢ danych. Wady i zalety. Porownanie klasycznych modeli danych. Zapytania
wybierajgce cz. Ill.

Obiektowy model danych(OMD). Pojecie obiektowosci, sktadniki OMD. Mechanizmy uogdlniania i
agregaciji. Procesy dziedziczenia. Integralnos¢ wewnetrzna. Notacje diagraméw E - R dla OMD.
ujednolicony jezyk modelowania UML. Struktury danych w MySQL.

Rozproszone bazy danych. Zadania i zalety rozproszenia. Systemy zarzgdzania rozproszong
bazg danych. Systemy klient-serwer. Jednorodna i niejednorodna rozproszona baza danych.
Federacyjny system baz danych. Zapoznanie ze srodowiskiem XAMP

Normalizacja bazy danych. Pojecie normalizacji. Typy zaleznosci 1 NF, wady 1 NF. Petna
zaleznosc funkcyjna - 2 NF, wady 2 NF. Przechodnie zaleznosci funkcyjne - 3 NF, wady 3NF.
Akomodacja zalezno$ci funkcyjnych i niefunkcyjnych. Diagramy zaleznosci, 4 NF i 5NF. Projekt
bazy danych

Interfejs SZBD - jezyk SQL. Podstawowe pojecia SQL. Klauzula SELECT. Wyrazenia z kilkoma
operatorami. Wyrazenia w klauzuli WHERE. Wyrazenia w klauzuli ORDER BY. Projekt bazy danych
SQL - funkcje sumaryczne. Konstrukcje GROUP BY i HAVING. Tabele sumaryczne. Procent
catosci. Uzycie indeksu. Metody ztgczenia zewnetrznego.

SQL - podzapytania. Zapytania ztozone. Podzapytania. ANY i ALL. Podzapytania skorelowane.
EXISTS i NOT EXISTS.

SQL - ztaczenia. Przeglad ztgczen. Zastepowanie podzapytan ztgczeniami. Ztgczenia z tabelami
sterujacymi. Ztgczenia z podzapytaniami. UNION. Perspektywy ze ztgczeniami.

SQL - perspektywy. Perspektywy ze ztozonymi zapytaniami. Modyfikowanie danych za pomoca
perspektyw. Stosowanie perspektyw w celu zwiekszenia bezpieczenstwa danych. Usuwanie




Nazwa przedmiotu/modutu ksztatcenia: Bazy danych

perspektyw. Stosowanie tabel stownikowych do badania perspektyw. Autoryzacja dostepu do
danych

13. SQL - wstep do sterowania transakcjami. Transakcje. COMMIT, AUTOCOMMIT, ROLLBACK.
Wspétdziatanie COMMIT, AUTOCOMMIT, ROLLBACK. CREATE TABLE ... AS SELECT,
DESCRIBE.
Tabele stownikowe. COMMENT ON, ALTER TABLE. Aplikacja w $rodowisku sieciowym

14. Fizyczne projektowanie bazy danych. Proces projektowania. Definiowanie parametrow systemu.
Definiowanie proceséw dziatania. Model pojeciowy danych. Schemat bazy danych.
Dokumentowanie projektu. Praca z danymi zewnetrznymi

15. Projektowanie aplikacji bazy danych. Strategia (analiza wstepna problemu). Analiza szczegotowa
problemu. Projektowanie systemu. Implementacja systemu. Wdrazanie systemu. Prezentacja
projektu. Zaliczenie c¢wiczen laboratoryjnych przedmiotu.

* Kursywg zaznaczono zagadnienia realizowane w ramach ¢wiczen laboratoryjnych

Literatura podstawowa:

1. C.J. Date, Wprowadzenie do systeméw baz danych, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne,
Warszawa 2000

2. Jan L. Harrington, SQL dla kazdego, Mikom, Warszawa 2005

3. M. Riordan Rebecca, Projektowanie systemow relacyjnych baz danych, Wydaw. RM, Warszawa
2000

4. M. J. Hernandez, Bazy danych dla zwyktych smiertelnikow, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2000

5. A. Barczak, J. Florek, T.Sydoruk, Bazy danych; Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedice 2006

Literatura dodatkowa:

1. Beynon-Davies P.; Systemy baz danych; Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2003

2. Banachowski L., Mrowka-Matejewska E., Stencel K.; Systemy baz danych. Wyktady i éwiczenia;
Wydawnictwo PJWSTK, 2006

3. Date C.J.; Relacyjne bazy danych dla praktykow; Wydawnictwo Helion, 2005

4. Colby J., Wilton P.; SQL od podstaw; Wydawnictwo Helion, 2005

5. Banachowski L., Bazy danych: wyktady i ¢wiczenia / Lech Banachowski [et al.]. Warszawa :
Wydaw. PUWSTK, 2003

Planowane formy/dziatania/metody dydaktyczne:

Wykfad tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria — praktyczna praca na
komputerze. Zamieszczanie na stronach internetowych zagadnien teoretycznych i zadan ¢wiczeniowych.

Sposoby weryfikacji efektéow uczenia sie osigganych przez studenta:

Efekt W_01 bedzie weryfikowany na egzaminie pisemnym.

Efekty U_01 - U_03 weryfikowane bedg w trakcie zaje¢, efekt U_02 na egzaminie pisemnym.

Efekty K_01 i K_02 bedg weryfikowane, w oparciu o posiadang wiedze i umiejetnosci, w czasie zaje¢
laboratoryjnych.

Zadania na nastepne laboratorium muszg byc¢ dostepne co najmniej tydzien przed zajeciami. Student, na
podstawie podanej literatury, musi sie do nich przygotowa¢ samodzielnie lub korzystajgc z konsultaciji.

Forma i warunki zaliczenia:




Nazwa przedmiotu/modutu ksztatcenia: Bazy danych

Modut konczy sie egzaminem pisemnym. Do egzaminu mogg przystapi¢ osoby, ktére uzyskaty zaliczenie
laboratorium. Na zaliczenie laboratorium skfadajg sie oceny czgstkowe uzyskane na regularnych zajeciach
z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego wedtug schematu:

« regularne zajecia — 30 pkt.

« zadanie indywidualne — 20pkt.
Zajecia laboratoryjne bedg zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej potowy punktow za regularne zajecia
(15 pkt) i co najmniej potowe punktow za zadanie indywidualne (10pkt.). Na tej formie zaje¢ student moze
maksymalnie uzyskac 50 pkt. Na kolokwium pisemnym mozna uzyskac do 50 pkt. Egzamin bedzie zaliczony
w przypadku uzyskania co najmniej 25 pkt. Ocena kohcowa z przedmiotu, w zaleznosci od sumy uzyskanych
punktow (maksymalnie 100 pkt) jest nastepujgca (w nawiasach ocena wg skali ECTS):

« 0 -50 pkt: niedostateczna (F),

« 51 -60 pkt: dostateczna (E),

« 61— 70 pkt: dostateczna plus (D),

« 71 -80 pkt: dobra (C), [I 81 — 90 pkt: dobra plus (B),

91 -100 pkt: bardzo dobra (A).

Bilans punktow ECTS:

Aktywnos¢é Obciazenie studenta

Udziat w wyktadach 30 godzin
Udziat w éwiczeniach laboratoryjnych 30 godzin
Udziat w konsultacjach z przedmiotu 8 godzin
Samodzielne przygotowanie sie do ¢éwiczen 22 godzin
Przygotowanie sie do zaliczenia i obecnos¢ na nim 10 godzin
Sumaryczne obciagzenie praca studenta 100 godzin
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS




Sylabus przedmiotu / modutu ksztatcenia

Nazwa przedmiotu/modutu ksztalcenia:

Wytrzymatos¢ materiatéw

Nazwa w jezyku angielskim:

Strength of materials

Jezyk wykladowy: polski

Kierunek studiow, dla ktérego przedmiot jest oferowany:

Inzynieria proceséw
technologicznych

Jednostka realizujaca:

INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Rodzaj przedmiotu/modutu ksztatcenia (obowigzkowy/fakultatywny): obowigzkowy
Poziom modutu ksztatcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): inzynierskie
Rok studiow: drugi

Semestr: trzeci

Liczba punktéow ECTS: 3

Imie i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Waldemar Wysocki

Imie i nazwisko prowadzacych zajecia:

dr hab. inz. Zbigniew Karczmarzyk, prof. UPH
dr Waldemar WysockKi

Zatozenia i cele przedmiotu:

Kurs Wpytrzymatosci materiatbw ma na celu
uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy z
zakresu wytrzymatosci materiatbw w aspekcie
inzynierskim, poznanie  wybranych metod
obliczeniowych i zakresu ich stosowania, a takze
zapoznanie z metodami projektowania i obliczania
prostych i ztozonych uktadéw konstrukcyjnych.

Efekty ksztatcenia Symbol
efektu
Symbol efektu ki k
W 01 PosiaQa,podstawowa wiedze na temat sit, naprezen i odksztatcen K W02
- materiatéw. -
W 02 Zna meto_c!y, narzedzia i techniki analizy wytrzymatosciowej podstawowych K W03
- konstrukcji mechanicznych. -
W _03 Posiada wiedze teoretyczng z zakresu podstaw wytrzymatosci materiatéw. K_Wo04
UMIEJETNOSCI
Potrafi analizowac¢ otrzymane wyniki obliczeh wytrzymatosciowych dla
u_o1 . . Y K_Uo1
- prostych i ztozonych przypadkéw obcigzenia. -
u_o02 Potrafi wykonywac obliczenia zwigzane z wytrzymatoscig materiatow. K_U07
Potrafi wykona¢ doswiadczenia zwigzane z wytrzymatoscig materiatow. K_U08
u_03 K_U09
U _04 Potrafi wyznacza¢ sity wewnetrzne w elementach konstrukcyjnych. K:U1 0
KOMPETENCJE SPOLECZNE
Jest gotow do zachowania uczciwosci intelektualnej w dziataniach
K_01 . . ) . K_Ko01
- wiasnych i innych osob; postepuje etycznie. -
Jest gotow do samooceny wtasnych kompetenc;ji i doskonalenia swoich
K_02 S K_KO03
- kwalifikacji zawodowych. -

Forma i typy zajec:

Wyktad (15 godz.), éwiczenia (15 godz.), éwiczenia laboratoryjne (15 godz.)




Wymagania wstepne i dodatkowe:

Podstawy matematyki wyzszej, podstawy fizyki, podstawy mechaniki ogoinej

Tresci modutu ksztatcenia:

Wyktad: Podstawowe pojecia; sity zewnetrzne i wewnetrzne, naprezenia, odksztatcenia. Doswiadczalne
metody badania materiatow, prawo Hooke’a. Analiza naprezen przy rozcigganiu, uogélnione prawo Hooke’a.
Momenty bezwtadnosci figur ptaskich, twierdzenie Steinera. Proste i ztoZzone stany obcigzen. Osiowe
rozcigganie i sciskanie pretow prostych, skrecanie, zginanie, $cinanie. Hipotezy wytrzymatosciowe.
Wytrzymato$¢ ztozona. Wyboczenie.

Cwiczenia: Rozwigzywanie probleméw i zadan rachunkowych zwigzanych z tematyka realizowang w
ramach wyktadu.

Cwiczenia laboratoryjne: Wykonanie 6 éwiczen laboratoryjnych z listy éwiczen:

1. Sprawdzenie prawa Hooke’a, wyznaczenie modutu Younga, wspotczynnika Poissona, modutu sztywnosci
i Scisliwosci; 2. Wyznaczenie modutu Younga przez zginanie; 3. Préba statyczna rozciggania metali; 4.
Préba statyczna sciskania metali; 5. Préba statyczna zginania; 6. Proba statyczna $cinania; 7. Badanie
twardo$ci metali.

Literatura podstawowa:

1. W. Bialy. ,Wybrane zagadnienia z wytrzymatosci materiatéw”, WNT, Warszawa, 2014.

2. H. Holka, T. Jarzyna ,Statyka i wytrzymatos¢ materiatow”, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz, 2014. Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego, Bydgoszcz, 2002.

3. B. Siotkowski, ,Statyka i wytrzymatos¢ materiatéw”,
4. Materiaty dydaktyczne; instrukcje do ¢wiczen laboratoryjnych.

Literatura dodatkowa:

1. M. E. Niezgodzinki, T. Niezgodzihski ,Wytrzymato$¢ materiatow”, PWN, Warszawa 2000.
2. M. E. Niezgodzinki, T. Niezgodzinski ,Zadania z wytrzymatosci materiatow”, PWN, Warszawa 2012.

3. W. Komar, T. J. Nalecz, J. Pelc, ,Laboratorium z wytrzymatosci materiatéw”, Wydawnictwo ART., Olsztyn
1997.

Planowane formy/dziatania/metody dydaktyczne:

Wykfad: tradycyjny z uzyciem srodkow audiowizualnych.
Cwiczenia: stowna metoda problemowa, rozwigzywanie zadan na tablicy i samodzielne.

Cwiczenia laboratoryjne: stowna metoda problemowa, eksperyment modelowy, eksperyment laboratoryjny,
pomiar z obliczeniami, wykorzystanie oprogramowania komputerowego do opracowania wynikéw
eksperymentu.

Sposoby weryfikacji efektow ksztatcenia osigganych przez studenta:

Efekty U_01 i U_02 sprawdzane bedg na kolokwium kontrolnym. Efekty U_03, U_04 sprawdzane bedg na
¢wiczeniach laboratoryjnych w ramach wykonywanych éwiczen i pisemnych sprawozdan z tych éwiczeh.

Efekty na poziomie wiedzy i umiejetnosci sprawdzane bedg takze w ramach testu zaliczeniowego.

Forma i warunki zaliczenia:

1. Cwiczenia laboratoryjne: uzyskanie oceny min. dostatecznej (3.0) z kazdego ze sprawozdan z
wykonanych 6 ¢wiczen laboratoryjnych. Ocena kohcowa z ¢wiczen laboratoryjnych jest srednig oceng z
ocen ze sprawozdan z ¢wiczen.

2. Wyklad i éwiczenia rachunkowe: zaliczenie kolokwium obejmujgcego pytania problemowe z wyktadu
oraz zadania z ¢wiczen rachunkowych punktowanego w skali od 0 do 20.0 punktéw. Skala ocen: 0—10.0 pkt
2.0, 10.5-12.0 pkt 3.0, 12.5-14.0 pkt 3.5, 14.5-16.0 pkt 4.0, 16.5-18.0 pkt 4.5, 18.5-20.0 pkt 5.0.




Ocena koncowa kursu jest obliczana ze wzoru: 0.4x(ocena z éwiczen laboratoryjnych)+0.6x(ocena z

kolokwium z wyktadu i ¢wiczen rachunkowych) po zaokrggleniu do odpowiedniej z ocen 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 i
5.0.

Bilans punktow ECTS*:

Udziat w wyktadach 15 godz.
Udziat w ¢éwiczeniach laboratoryjnych i kolokwium. 15 godz.
Udziat w ¢wiczeniach rachunkowych 15 godz.

Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
laboratoryjnych + opracowanie wynikow wykonanych

- . . ] . 15 godz.
¢wiczeh w formie sprawozdan + przygotowanie do

kolokwiow wejsciowych

Samodz_lelne przygotowanie do kolokwium 10 godz.
zaliczeniowego

Udziat w konsultacjach 5 godz.

Sumaryczne obcigzenie pracga studenta 75 godz.

Punkty ECTS za kurs 3 ECTS




Sylabus przedmiotu / modutu ksztalcenia

Nazwa przedmiotu/modutu ksztatcenia: Systemy operacyjne

Nazwa w jezyku angielskim: |OPerating systems

Jezyk wyktadowy: |POIski

inzynieria proceséw technologicznych

Kierunek studiow, dla ktérego przedmiot jest oferowany:

Jednostka realizujaca: Wydziat Nauk Scistych i Przyrodniczych

Rodzaj przedmiotu/modutu ksztatcenia (obowigzkowy/fakultatywny): obowiazkowy

Poziom modutu ksztatcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszego stopnia

Rok studiow: |d"U8i

Semestr; |trZec

Liczba punktéw ECTS: 3

Imie i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Piotr Switalski

Imie i nazwisko prowadzacych zajecia: dr Piotr Switalski, mgr Zbigniew Mtynarski

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentow z
mechanizmami zarzagdzania komputera przez system
operacyjny. Szczegétowo zostang omdéwione metody i
algorytmy zarzadzania procesorem, pamiecig operacyjng i
urzadzeniami wejscia-wyjscia. W zatozeniach do tego
przedmiotu przewiduje sie zajecia praktyczne z uzyciem
komputeréw, podczas ktérych studenci nabeda
umiejetnosci zarzadzania systemem operacyjnym i
zweryfikujg wiedze uzyskang podczas wyktadéw.
Dodatkowo stuchacze zyskajg umiejetnosci w zakresie

Zalozenia i cele przedmiotu:

algorytméw szeregowania zadan.

Symbol | gt uczenia sie: WIEDZA SN EL G AT
efektu kierunkowego
w_o01 Zna i rozumie podstawowe struktury systemow operacyjnych K_wWo07
W 02 Zna i rozumie mecham'zmy zarza’dzama proce.saml, ich s‘ynchromzaql oraz K Wo7
- algorytmy szeregowania proceséw w systemie operacyjnym -
W 03 Znai rozumle sposc?by‘orgamzacp pamieci operacyjnej oraz mechanizmy K WO7
- zarzadzania tg pamiecia -
WwW_04 Zna i rozumie dziatanie nowoczesnych systemow operacyjnych K_Wo07
Symbol | gkt uczenia sie: UMIEJETNOSCI SHTIE] GELY
efektu kierunkowego




u_o1 Potrafi sprawnie wyszukiwac¢ w literaturze informacje zwigzane z systemami K_uo1
operacyjnymi oraz rozwigzywac problemy w trakcie postugiwania sie systemem
operacyjnym poprzez umiejetnosc czytania dokumentac;ji tego systemu

u_o02 Jest gotdw rozwigzac proste problemy zwigzane z instalacjg i konfiguracjg K_U19

systemu operacyjnego

Forma i typy zajec¢:

Studia stacjonarne: wyktady (15 godz.), ¢éwiczenia laboratoryjne (30 godz.)

Wymagania wstepne i dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w zajeciach jest znajomos$c¢ zagadnien z przedmiotu: ,,Wstep do programowania”.

Tresci modutu ksztalcenia:

1.

Wprowadzenie do systemow operacyjnych. Podstawowe definicje. Skladowe systemu
komputerowego. Proste systemy wsadowe. Spooling. Wieloprogramowane systemy wsadowe.
Systemy z podziatem czasu. Systemy rownolegte. Systemy rozproszone. Systemy czasu
rzeczywistego. Mobilne (podreczne) systemy operacyjne. Ewolucja systeméw operacyjnych.
Struktury systemow komputerowych. Architektura systemu komputerowego. Dziatanie systemu
komputerowego. Ogolne funkcje architektury przerwan. Obstuga przerwan. Przerwania
wejscia/wyjscia. Struktura DMA. Struktura pamieci. Pamie¢ cache. Struktura pamieci. Hierarchia
pamieci. Buforowanie podreczne. Dualny tryb operacji. Ochrona pamieci. Ochrona procesora.
Struktury systemoéw operacyjnych cz. 1. Sktadowe systemu operacyjnego. Zarzgdzanie
procesami. Zarzgdzanie pamiecig operacyjng. Zarzgdzanie plikami. Zarzgdzanie systemem
wejscia/wyjscia. Zarzgdzanie pamiecig pomocniczg. System interpretacji polecen. Ustugi systemu
operacyjnego. Wywotania systemowe. Rodzaje wywotan systemowych.

Struktury systemoéw operacyjnych cz. 2. Dziatanie wczesnych systemoéw jednozadaniowych.
Architektura systemu Windows. Architektura systemu UNIX. Modele komunikacji proceséw. Standard
POSIX. Programy systemowe. Podej$cie warstwowe. Maszyny wirtualne.

Procesy. Koncepcja procesu. Stan procesu. Blok kontrolny procesu. Przetgczanie kontekstu. Kolejki
planowania proceséw. Migracja proceséw miedzy kolejkami systemu. Planisci. Tworzenie i konczenie
proceséw. Wspoétdziatajgce procesy. Watki. Struktura watku. Komunikacja miedzyprocesowa.
Planowanie przydzialu procesora. Pojecia podstawowe. Cykl faz procesora i wejscia-wyjscia.
Planista i ekspedytor. Kryteria planowania. Planowanie metodg FCFS. Planowanie metodg ,najpierw
najkrétsze zadanie”. Planowanie priorytetowe. Planowanie rotacyjne. Kolejki wielopoziomowe.
Planowanie zadan dla wielu procesoréw. Ocena algorytméw planowania.

Zarzadzanie pamiecia. Podstawy. Wigzanie adreséw, tadowanie i konsolidacja. Konsolidacja
dynamiczna. Logiczna i fizyczna przestrzen adresowa. Naktadki. Wymiana procesow. Przydziat
ciggly. Fragmentacja. Stronicowanie. Budowa tablicy stron. Sprzet stronicujgcy z buforami TLB.
Efektywny czas dostepu do pamieci. Ochrona pamieci. Stronicowanie wielopoziomowe. Odwrécona
tablica stron. Strony dzielone. Ochrona pamieci. Segmentacja. Segmentacja ze stronicowaniem.
Pamieé wirtualna. Podstawy. Koncepcja pamieci wirtualnej. Stronicowanie na zgdanie.
Zastepowanie stron. Algorytmy zastepowania stron: FIFO, optymalny, LRU. Algorytm przydziatu
ramek. Szamotanie. Unikanie szamotania. Model zbioru roboczego.

Literatura podstawowa:

Silberschatz A., Galvin P. B., Gagne G.: Podstawy systemow operacyjnych, tom |, wydanie X,
PWN, 2021.




2. Tanenbaum A. S., Bos H.: Systemy operacyjne. wydanie IV, Helion, 2015.

Literatura dodatkowa:

1. Stallings W.: Systemy operacyjne. Architektura, funkcjonowanie i projektowanie. Wydanie IX, Helion
2018.

2. Negus Ch., Linux. Biblia. Wydanie X, Helion, 2021.

3. Switalski P., Seredynski F.: Multiprocessor Scheduling by Generalized Extremal Optimization,
Journal of Scheduling: Volume 13, Issue 5 (2010), Springer, 2010.

Planowane formy/dziatania/metody dydaktyczne:

Wyktad tradycyjny wspomagany jest technikami multimedialnymi. Cwiczenia laboratoryjne — zajecia praktyczne z
wykorzystaniem wybranych narzedzi programowych. Na stronie internetowej prowadzgcego zamieszczane sg
materiaty z problemami i zadaniami laboratoryjnymi.

Sposoby weryfikacji efektéow uczenia sie osigganych przez studenta:

Efekty W_01 - W_04 weryfikowane bedg poprzez egzamin pisemny. Na egzaminie pytania bedg dotyczyty poznanej
struktury systemow operacyjnych, w szczegdlnosci zas sposobie dziatania tych systemdw i podstawowych algorytmoéw
uzywanych przez systemy operacyjne. Przyktadowe pytania:

e Przedstaw koncepcje pamieci wirtualne;j.
e Przedstaw dziatanie systemdw z podziatem czasu.
e  Omoéw metode planowania priorytetowego.

Przed egzaminem studenci bedg mieli dostep do przyktadowych pytan na egzamin.
Efekty U_01 - U_02 bedg sprawdzane systematycznie na zajeciach laboratoryjnych. Przyktadowe zadania:

e Napisz skrypt systemu operacyjnego, ktéry wyswietli liste proceséw, a nastepnie usunie wskazany
przez uzytkownika proces.

¢ Wykonaj konfiguracje ustugi zwigzanej z zainstalowanym wczesniej system operacyjnym.

e Zbadaj jakie dowigzania znajdujg sie w systemie plikow. Utwdrz nowe dowigzanie symboliczne do
katalogu /home/student.

Materiaty na nastepne laboratorium bedg dostepne na dwa dni przed zajeciami.

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena z przedmiotu sktada sie z dwéch sktadowych:

e oceny z zajec laboratoryjnych,
e oceny z egzaminu koncowego.

Na ocene z zajec laboratoryjnych sktadajg sie oceny czgstkowe uzyskane na regularnych zajeciach z nauczycielem
akademickim, za ktére mozna uzyska¢ sumarycznie 40 pkt. Zaliczenie zaje¢ laboratoryjnych mozliwe po uzyskaniu co
najmniej 51% liczby punktéw z tej formy zaliczenia.

W trakcie sesji odbedzie sie egzamin koricowy. Do egzaminu mogg przystgpic¢ osoby, ktére uzyskaty zaliczenie
laboratorium. Egzamin przewidziany jest w formie pisemnej. Mozna na nim uzyska¢ maksymalnie 60 pkt. Egzamin
bedzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 51% liczby punktéw z tej formy zaliczenia. Ocena koricowa z
przedmiotu, w zaleznosci od sumy uzyskanych punktéw (maksymalnie 100 pkt) jest nastepujgca (w nawiasach ocena
wg skali ECTS):

e 0 — 50 pkt: niedostateczna (F),




51 — 60 pkt: dostateczna (E),

61 — 70 pkt: dostateczna plus (D),
71 — 80 pkt: dobra (C),

81 — 90 pkt: dobra plus (B),

91 — 100 pkt: bardzo dobra (A).

Bilans punktow ECTS:

Studia stacjonarne

Aktywnos¢é Obcigzenie studenta

Udziat w wykfadach 15 godz.
Udziat w ¢wiczeniach laboratoryjnych 30 godz.
Przygotowanie sie do egzaminu 15 godz.
Przygotowanie sie do éwiczen laboratoryjnych 10 godz.
Udziat w konsultacjach z przedmiotu 5 godz.

Sumaryczne obcigzenie praca studenta 75 godz.
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS







